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FETs — Ubersicht

Sperrschicht-Feldeffekttransistor (JFET)
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FETs — Funktionsprinzip ﬂ(".
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Sperrschicht-Feldeffekttransistor (JFET) Isolierschicht-Feldeffekttransistor (MOSFET)
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Sperrrichtung betriebenen pn-Ubergangs unter dem Gate-Kontakt liegenden
Inversionsschicht - fur Uzs > Uy, bildet sich
leitfahiger Kanal zwischen Source und Drain
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FETs — Kennlinien ﬂ(".
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FETs — Kennlinien A\‘(IT
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FETs — Kleinsignalersatzschaltbild
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FETs — Grundschaltungen
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